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Uk¥ad UL 1980N siluzy do sterowanie wokafnikiem zoZo-
nym z 12 diod éwiecacych., W zaleznodei od wejsciowego
napigcia sterujgcego nastepuje zadwiecenie odpowled-
niej 1ilczdby dicd dwiecgcych., Jasnosé Swiecenim zaledy
¢d elementdw zewnetiznych., Stosujge dws ukiady mozZna
zhudowad wakaZnik zXoZony z 24 diod,

Uktad prsezneczony jeat do zastosowan w elekironica-
nyu sprzecle powszechnego uszytku, w ursgdzeniach po-
miarvwych oraz wskaznikach wysterowania.
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2. Regulacia jasnosci $wiecenia died 1
3. Mapigcie odniesienia ~ max ! Blok regufacii prqdu
4, Wyjscie ~ sterowanie |2 diody 1
5, Wyjsicle — sterowanie !l dicdy | )
6. Wyjdcie — sterowanie 10 diady | I
7. Wyiscie — sterowanic 9 diady '
8. Wy|dcie - sterowanie 8 diady @{ .
9. Wyj4cie — sterowanie 7 diady - .
0. Wyjicie ~ swerowanie & diody
I, Wyjbcie — sterswani. 5 diady
12. Wyjtcie — sterowante 4 diody i
(3. Wyjicie — sterowanie 3 diady
14, Yyjscie — swerowanie 2 diody
IS, Wyjscie — stecowanie | diody - .~ 77
6, Napigcie odniesienia - min
17. Wejtcie napigcia sterujacego
18, Napigcie zasilanfa
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Parametry charakt_erystyczne
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